Telefunken Transistor BF870 Datasheet

Silicon PNP Transistor

BF870

250V / 50mA
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Telefunken Transistor BF870 Datasheet

BF 870 - BF 872

Silizium-PNP-Epitaxial-Planar-HF-Transistoren

Anwendungen: Video-B-Endstufen in Fernsehempfangern

Besondere Merkmale:
@ Hohe Sperrspannung @ BF 872 komplemeantdr zu BF 871
@ BF B70 komplementér zu BF 869

Abmessungen in mm
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Telefunken Transistor BF870 Datasheet
BF 870 - BF 872
Absolute Grenzdaten BF 870 BF 872
Kollektor-Basis-Sperrspannung —Ucen 250 300 W
Kollaktor-Emitter-Sperrspannung —Uren 250 W
Rgg = 2.7 kQ ~Ucen 300 v
Emitter-Basis-Sparrspannung —Uean 5 v
Kollektorstrom —ig &0 i,
Kollektorspitzenstrom =l 100 mA
Gesamiverlustieistung
rl:asu =325°C F-.ul 5 W
Sperrschichtftemperatur T 150 oc
Lagerungstampearaturberaich Tag -65... 41560 “C
Warmewiderstinde Min. Typ. Max.
Spearrschicht-Umgebung Bima 85 KW
Sperrschicht-Gehiuse R 25 KW
KenngroBen
Taemn = 25 °C, falls nicht anders angegeben
Kollektorreststrom
=l = 200V BF BTO ] 100 nA
—Upg = 250V, Rge = 2.7 k0, BFBT2 —legn 50 na
—lhep = 200V, Rgg = 2.7 k0, T, =150°C —lEr 10 P
Emitterreststrom
=g =5V —lemn 10 i
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
—lg =1 mA, BF 870 -Upgmiceo 250 v
=ig =1 pA, Rgg = 2.7 k() BF 872 e 300 ¥
Kollektor-Basis-Glaichstromverhalinis
=g = 20V, =lc = 26 MA hee 50
Trangitfrequenz
—Leg =10V, —lz = 10 mA fy a0 MHz
Rilckwirkungskapazitit
~leg =30V, [ =0,f=1MHz Cins 18 pF
Kollektor-HF-Sattigungsspannung
=l = 25 mA, Tj=150C ~Ucpant HF 20 v

Datasheet Rev. 1.3 — 12/18 — data without warranty / liability



Telefunken Transistor BF870 Datasheet
BF 870 - BF 872
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BF 870 - BF 872
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